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	낮은 TCR, 엄격한 허용 오차, 높은 서지 내성 전류 및 낮은 열 EMF 특성을 나타내는 초저 저항 전류 감지 저항기가 사용됩니다.
	감지 저항기: 일반 응용
	• 초저 저항 값
	• 엄격한 허용 오차
	• 낮은 TCR
	• 낮은 열 EMF
	응용 시 - 저항 값
	지능형 리튬이온 충전식 배터리용 마이크로컴퓨터
	부록 II
	지능형 충전기 회로
	• 활성 전위 - 기존형
	• 비활성 전위 - 고급형
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